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摘要(译)

在显示面板中获得有机发光二极管（OLED）的过程中促进精确气相沉积
的源包括在第一基板上形成多个凹槽;将有机发光材料填充到凹槽中并提
供第二基板以接收蒸发的有机发光材料。第一基板与第二基板对准，并
且加热第一基板以蒸发凹槽中的有机发光材料。在沉积之后，第二基板
的气相沉积区域形成有机发光材料层，然后该层可以用在OLED显示面板
中。阴影效果大大降低，还公开了该方法的方法。
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